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ENDUSTRIYEL ELEKTRON IK
ODEV 2, GRUP2

Sekilde ilkesel yapist verilen etkin deger-dogru gerilim ¢evirici genis bandli olarak tasarlanacak
ve 1 MHz e kadar isaretler olgiilecektir. Calisma bdlgesinde hatanin h <% 0.1 olmasi ve genligi
10V’a kadar olan isaretlerin 6lciilmesi istenmektedir. Devrenin giris direnci Ry = 100k€ dan
biiyiik olacakur.

a) Besleme gerilimlerini belirleyiniz.

b) Her bir devre blokunu tasarlayimiz. Devrelert ger¢eklestirmek tizere uygun birer islemsel
kuvvetlendirici seciniz, her bir blok i¢in devre elemanlarm belirleyiniz. Yol gosterme: Genis
bandh ¢alisma saglamak {izere giristeki mutlak deger alicinin akim tasiyicilarla (AD844 veya
PA630 tiimdevreleri ile ) gerceklestirilmesi yararh olacaktir.

PSPICE programi yardimiyla

¢) Her bir devre blokunun ¢alismasimi inceleyiniz, istenen 6zellikleri saglayip saglamadiklarini
arasuriniz.

d) Elde ettiginiz sonuclar yorumlayimiz. Tasarim hedeflerinize ulasip ulasamadiginizi arastirimiz.
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Sekil- Gergek etkin deger cevirici devresi



